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	20.09.2018, четверг 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»

	10:00 ‑ 13:00 


	Заседания секций (круглые столы-семинары)

Презентация научных работ участников воркшопа


	10:00 ‑ 12:30 


	Ауд. 706 (гл. корпус)

Секция №1

Материалы и технологии волоконной оптики

Модераторы-эксперты:

д.х.н.,  академик РАН, М.Ф.Чурбанов,

к.ф.-м.н. К.Н. Нищев,

 к.ф.-м.н. С.В.Фирстов



	10:00 ‑ 10:10 


	Мишинов С.В., Снопатин Г.Е.

Институт химии высокочистых веществ РАН им. Г.Г Девятых, г. Н.Новгород
Физико-химические основы нанесения защитных металлических покрытий на световоды из сульфидно-мышьяковых стекол методом намораживания расплава

	10:10 ‑ 10:20 


	А.А. Лашова 

УрФУ им. Б.Н.Ельцина,г.Екатеринбург

Моделирование структуры фотонно-кристаллических световодов для среднего инфракрасного диапазона от 2,0 до 50,0 мкм

	10:20‑ 10:30 


	А.В. Харахордин, С.В. Алышев, Е.Г. Фирстова, С.В. Фирстов, Е.М. Дианов

Научный Центр волоконной оптики РАН, г.Москва
Лазерное обесцвечивание центров люминесценции в висмутовых волоконных световодах

	10:30 ‑ 10:40 


	К.Е. Рюмкин1, С.В. Фирстов1, М.А. Мелькумов1, В.Ф. Хопин2,    В.В. Вельмискин1, А.Н. Денисов1, С.Л. Семенов1, Е.М. Дианов1
1 ‑ Научный центр волоконной оптики РАН, Москва, 

2 ‑ Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, Нижний Новгород

Поляризационно-зависимое усиление в германосиликатных световодах, легированных висмутом

	10:40 ‑ 10:50 


	И.В. Жлуктова1, В.А. Камынин1,2, В.Г. Воронин3 , О.Е. Наний3 , В.Б. Цветков1,4
1 ‑ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, 

2 ‑ Ульяновский государственный университет, 

3 ‑ Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

4 ‑ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Импульсно-периодический волоконный гольмиевый лазер с внутрирезонаторным модулятором маха-цендера

	10:50 ‑ 11:00 


	Р.Р. Кашина, А.А. Поносова, В.П. Первадчук, А.С. Смирнов
1 ‑ ПАО «Пермская научно- производственная приборостроительная компания», г. Пермь, 

2 ‑ Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, 

3 ‑ Пермский государственный национальный исследовательский политехнический университет, Пермь

Разработка и исследование одномодовых иттербиевых световодов, оптимизированных для мощных лазеров

	11:00 ‑ 11:10 


	Б.И. Галаган1, Б.И. Денкер1, О.Н. Егорова2, В.А. Камынин1,        А.А. Поносова1,3, С.Е. Сверчков1, С.Л. Семенов2,  В.Б. Цветков1,4
1 ‑ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, 

2 ‑ Научный центр волоконной оптики РАН, Москва, 

3 ‑ ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», Пермь, 

4 ‑ Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва
Композитные световоды с Er3+ фосфатной сердцевиной для компактных волоконных усилителей

	11:10 ‑ 11:20 


	А.Р. Рахматуллина1, И.С. Азанова1,2, М.К. Цибиногина2, О.Л. Кель2,  А.А. Поносова2
1 ‑ Пермский государственный научный исследовательский университет,

2 ‑ ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная кампания», г. Пермь
Исследование режимов генерации эрбиевых волоконных лазеров

	11:20 ‑ 11:30 


	А.В. Жаворонкин, А.А. Мастин

Технопарк-Мордовия, Саранск

Моделирование генерации суперконтинуума в оптическом волокне

	11:30 ‑ 11:40 


	И.Л. Воробьев, А.В. Кривовичев, А.Б. Пакалин, С.А. Смирнов, Ю.К. Чаморовский

Технопарк-Мордовия,  г.Саранск
Разработка и исследование заготовок и опытных образцов тейперированных волоконных световодов

	11:40 ‑ 11:50 


	А.М. Хегай1,2, М.А. Мелькумов1, С.В. Фирстов1, Ф.В. Афанасьев3
1 ‑ Научный центр волоконной оптики РАН, Москва, 

2 ‑ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, 

3 ‑ Институт химии высокочистых веществ РАН, Нижний Новгород
Изучение непросветляемых потерь в фосфоросиликатных световодах, легированных висмутом

	11:50 ‑ 12:00 


	Й. Риссанен1, В. Филиппов2, Ю. Чаморовский 3, В. Устимчик3,     С. Попов3, М.  Алимбеков4, П. Железов4
1 ‑ Технологический университет Тампере, Тампере, 

2 ‑ Ампликоникс, Тампере, 

3 ‑ Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, 

4 ‑ Технопарк-Мордовия, Саранск
Характеризация тейперных волокон с высоким двулучепреломлением

	12:00 ‑ 12:10 


	Е.Г. Фирстова1, А.В. Харахордин1, С.В. Алышев1, С.В. Фирстов1,2
1 ‑ Научный Центр Волоконной Оптики РАН, Москва, 

2 ‑ Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г.Саранск
АП-конверсионная люминесценция волоконных световодов, легированных P-элементами (Bi, Te, Pb), при возбуждении в ИК диапазоне

	
	
	


	10:00 ‑ 12:30 


	Ауд. 117 (ИНК)

Секция №2

Лазерные материалы и технологии
(заседание №1)


Модераторы-эксперты:

д.ф.-м.н. П.А. Рябочкина

к.ф.-м.н. А.А.Ляпин


	10:00 ‑ 10:10 


	А.А. Гладилин1, С.И. Ченцов2, В.С. Кривобок2,  О.В. Уваров1,  
В.П. Калинушкин1
1 ‑ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, 
2 ‑ Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва

Распределение центров люминесценции в ZnSe:Fe

	10:10 ‑ 10:20 


	С.В. Алышев1, А.М. Хегай1, С.В. Фирстов1,2, М.А. Мелькумов1
1 ‑ Научный Центр Волоконной Оптики РАН, Москва, 
2 ‑ Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск

Численное моделирование усилительных свойств германосиликатных волоконных световодов, солегированных висмутом и эрбием

	10:20‑ 10:30 


	Гурьев Д.А.

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва
Характеризация оптических волноводов, записанных в фосфатном стекле лазером с импульсами фемтосекундной длительности

	10:30 ‑ 10:40 


	М.В. Понарина, А.Г. Охримчук, М.Г. Рыбин, А.А. Таракановский, Т.В. Долматов,  В.В. Букин, И.В. Жлуктова, В.А. Камынин, П.А. Образцов
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва
9.8 ггц волноводный Nd:YAG лазер, работающий в режиме пассивной синхронизации мод

	10:40 ‑ 10:50 


	С.В. Гущин1, А.А. Ляпин1, С.В. Кузнецов2, П.А. Рябочкина1, 
В.Ю. Пройдакова2, А.С. Ермаков1, П.П. Федоров2
1 ‑ Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, 
2 ‑ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва
Апконверсионное преобразование инфракрасного лазерного излучения во фторидных порошках, легированных ионами Er3+ и Yb3+

	10:50 ‑ 11:00 


	А.С. Ермаков, А.А. Ляпин, С.В. Кузнецов, В.А. Конюшкин, А.Н. Накладов, П.А. Рябочкина, П.П. Федоров, С.В. Гущин
1 ‑ Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, 
2 ‑ Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва
Спектрально-люминесцентные свойства кристаллов CaF2-SrF2, легированных ионами Tm3+

	11:00 ‑ 11:10 


	С.А. Хрущалина, П.А. Рябочкина, А.Н. Беляев, О.С. Бушукина, И.А. Юрлов, М.А. Дворянчикова, О.А. Кузнецова
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск
Использование наноразмерных диэлектрических частиц, легированных ионами Yb3,+ для усиления теплового эффекта при воздействии на биоткань лазерным излучением в ближней ик-области спектра

	11:10 ‑ 11:20 


	С.А. Артемов1, А.А. Ляпин1, П.А. Рябочкина1, Ю.Л.Копылов2, В.В. Балашов2, Е.Е. Ломонова3
1 ‑ Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск, 
2 ‑ Фрязинский филиал ИРЭ им. Котельникова РАН, Москва, 
3 ‑ Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, Москва

Двухмикронные твердотельные лазеры на кристаллах ZrO2-Y2O3 и керамике Y2O3, легированных ионами Ho3+

	
	


	13:00-14:00
	Перерыв


	14:00-14:30 
	Открытие воркшопа. Постановка задач.

Ауд. 208 (гл.корпус)


	14:30–17:30
	ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ауд. 208 (гл.корпус)

	14:30–15:00
	М.Ф. Чурбанов

Институт высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, г.Н.Новгород

Роль чистоты веществ в оптическом материаловедении

	15:00–15:30
	Н.В. Каманина 1,2

1-АО «ГОИ им.С.И.Вавилова», г.Санкт-Петербург, 
2-Санкт-Петербургский Электротехнический Институт («ЛЭТИ») 
Нанотехнологии для оптики

	15:30–16:00
	Ю. Д.Сибирмовский 

 ИФЯЭ НИЯУ МИФИ ,г.Москва 

Разработка компонентной базы сверхвысокочастотной интегральной радиофотоники: модулятор на платформе InP


	16:00-16:20
	Перерыв

	16:20–16:50
	С.В. Фирстов

Научный центр волоконной оптики РАН,г.Москва
Активные волоконные световоды, легированные висмутом, для ближнего ИК-диапазона

	16:50–17:20
	В.А. Мартыненко, А.В. Гришанин

ПАО «Электровыпрямитель»,г.Саранск

Современные тенденции развития силовой электроники

	21.09.2018, пятница


	10:00 ‑ 12:00 


	Заседания секций (круглые столы-семинары)

Презентация научных работ участников воркшопа


	10:00 ‑ 12:00 


	Радиофотоника
Ауд. 706 (гл. корпус)
Модераторы-эксперты:
к.т.н. Д.В. Пьянзин,

к.ф.-м.н. М.В. Герасимов

	10:00 ‑ 10:20 


	К. В. Киреев, М.В. Герасимов

Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск
Оптоэлектронные генераторы – СВЧ-генераторы нового поколения на базе технологий радиофотоники

	10:20 ‑ 10:40 


	Б.Н. Денисов
Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск
Электрофотоника − радиотехника  на основе фоторезистора

	10:40 ‑ 11:00 


	Я.А. Зазулин, Б.Н. Денисов
Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск
Функциональный оптоэлектронный коммутатор для обработки информации сигналами оптического диапазона

	11:00 ‑ 11:20 


	Щелкунов А.В., Ивлиев А.Ю., Денисов Б.Н.

Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск

АЧХ фоторезистора на основе особочистого кремния

	11:20 ‑ 11:40 


	А.А. Шашкин, М.В. Герасимов

Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск 

Моделирование режимов работы модулятора на основе интегрально-оптического интерферометра Маха-Цендера


	
	

	
	

	10:00 ‑ 12:00 


	Новые технологии силовой электроники, 
приборы и методы измерений 
Ауд. 117(ИНК)
Модераторы-эксперты:
к.т.н. Н.Н. Беспалов,

к.ф.м.н. В.П. Падеров

	10:00 ‑ 10:15 


	В.В. Елисеев,К.Н.Нищев,М.И. Новопольцев. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 
 университет им. Н.П. Огарева, г.Саранск
Применение металломатричных композиционных материалов в силовой электронике (приглашенный доклад)

	10:15 ‑ 10:30 


	Н.М. Дунин, В.П. Падеров. 
Национальный исследовательский Мордовский государственный 
 университет им. Н.П. Огарева, г.Саранск
Моделирование влияния формы фаски на блокирующую способность высоковольтных тиристоров

	10:30 ‑ 10:45 


	Горбунов Д.С., Нищев К.Н., Новопольцев М.И., Мишкин В.П.

Национальный исследовательский Мордовский государственный 
 университет им. Н.П. Огарева, г.Саранск

Применение методов РЭМ и СЗМ для исследования микроструктуры и элементного состава ММКМ AlSiC

	10:45 ‑ 11:00 


	Н.Н. Беспалов, А.Г. Григорьев 
Национальный исследовательский Мордовский государственный 
 университет им. Н.П. Огарева, г.Саранск
Устройство для нагрева и охлаждения полупроводниковых приборов при испытании

	11:00 ‑ 11:15 


	Н.Н. Беспалов, П.М. Дёмкин. 
Национальный исследовательский Мордовский государственный 
 университет им. Н.П. Огарева, г.Саранск
Устройство для испытания силовых тиристоров в состоянии высокой проводимости

	11:15 ‑ 11:30 


	Н.Н. Беспалов, Ю.В. Горячкин, К.Ю. Панькин. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 
 университет им. Н.П. Огарева, г.Саранск
Исследование параметров прямых вольт-амперных характеристик диодных структур

	11:30 ‑ 11:45 


	Н.Н. Беспалов, А.В. Евишев, Д.С. Кондрашин. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 
 университет им. Н.П. Огарева, г.Саранск
Генератор высоковольтных импульсов для испытания силовых полупроводниковых приборов в состоянии низкой проводимости

	11:45 ‑ 12:00 


	Н.Н. Беспалов, А.В. Зорькин. 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 
 университет им. Н.П. Огарева, г.Саранск
Исследование влияния режимов цепи управления силовых тиристоров на напряжение переключения

	
	


	12:00-13:30
	Перерыв


	
	Мастер-классы 


	13:30‑14:15
	В.В. Елисеев 1 ,К.Н. Нищев2  М.И. Новопольцев 2 

1-ПАО«Электровыпрямитель», Саранск 
2 – ФГБОУ ВО «МГУ им.Н.П.Огарева», Саранск

Применение металломатричных композиционных материалов в силовой электронике
Место проведения: ПАО «Электровыпрямитель»


	13:30‑14:15
	В.А. Неверов

ФГБОУ ВО «МГУ им.Н.П.Огарева», Саранск

Технология выращивания монокристаллов карбида кремния
Место проведения: АУ «Технопарк Мордовия»


	13:30‑14:15
	Д.А. Танякин
АО «Оптиковолоконные системы, Саранск
Технология производства телекоммуникационных оптических волокон

Место проведения: АО «Оптиковолоконные системы»


	14:15-15:00
	Перерыв


	15:00-15:45
	В.А. Мартыненко, А.В.Гришанин, М.И.Малыгин
ПАО«Электровыпрямитель», Саранск
Технология низкотемпературного соединения элементов СПП
Место проведения: ПАО «Электровыпрямитель»


	15:00-15:45
	С.А. Денисов1, М.В. Герасимов2

1- ОАО «СТЗ» 
2-ФГБОУ ВО «МГУ им.Н.П.Огарева», Саранск

Обучающий комплекс по радиофотонике
Место проведения: ОАО «Саранский телевизионный завод»



	15:00-15:45
	Р.Р. Абаев, М.C. Вдовин

ООО «Сарансккабель-оптика»,Саранск

 Современные технологии  производства  оптических кабелей ГК «Оптикэнерго»

Место проведения: ООО «Сарансккабель-оптика»

	22.09.2018, суббота

	10:00-12:00
	ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 
«Лазерные Материалы и Технологии»
(заседание №2)

Модераторы-эксперты: 
д.ф.м.н. Г.Е. Малашкевич,

д.ф.м.н. П.Г.Зверев,

к.ф.м.н. С.Н.Ушаков
Ауд. №1 (ООО «Надежда»)

	10:00-10:30
	1Г.Е. Малашкевич, 1В.В. Ковгар, 1Е.В. Ивакин, 2В.Н. Сигаев, 2Н.В. Голубев, 2М.З. Зиятдинова, 3Е.В. Пестряков, 3В.В. Петров

1Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь

2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

3Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия

Физико-химические, спектрально-люминесцентные и лазерные свойства Yb-содержащих хантитоподобных стекол (приглашенный доклад)

	10:30-11:00
	П.Г. Зверев. 
Институт общей физики им. А.М.Прохорова РАН, Москва

Современные многофункциональные твердотельные лазерные материалы (приглашенный доклад)

	11:00-11:30
	С.Н. Ушаков1,2, М.А. Усламина1, П.П. Федоров2, В.В. Осико2 , 
К.Н. Нищев1, С.В. Кузнецов2
1 Национальный исследовательский

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск

2Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва

Кристаллы твердых растворов CaF2–SrF2, активированные RF3(приглашенный доклад)

	11:30-12:00
	Т.С. Томилова, Н.А. Тимофеева, Е.М. Гаврищук. 
Институт химии высокочистых веществ РАН им. Г.Г. Девятых,  Нижний Новгород
Влияние условий отжига на процессы рекристаллизации и диффузии, протекающие при диффузионном легировании CVD-ZnSe ионами Fe2+

	12:00-13:00
	Перерыв

	13:00-15:00
	Пленарное заседание. Закрытие воркшопа.
Ауд. №1 (ООО «Надежда»)

	13:00-14:00
	Подведение итогов конкурса научных работ (проектов) участников воркшопа. Награждение победителей и призеров конкурса.
Ауд. 208 (гл.корпус)

	14:00-15:00
	Оценка достигнутых результатов воркшопа.

Принятие итогового документа (решения). 

Закрытие воркшопа.


